




























































专利名称(译) 混合蒽衍生物主体材料

公开(公告)号 US20060159952A1 公开(公告)日 2006-07-20

申请号 US11/036558 申请日 2005-01-14

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 伊士曼柯达公司

当前申请(专利权)人(译) 伊士曼柯达公司

[标]发明人 RICKS MICHELE L
COSIMBESCU LELIA

发明人 RICKS, MICHELE L.
COSIMBESCU, LELIA

IPC分类号 H01L51/54 H05B33/14

CPC分类号 C09K11/06 C09K2211/1007 C09K2211/1011 C09K2211/107 H01L51/0051 H01L51/0052 H01L51/0056 
H01L51/0058 H01L51/0059 H01L51/0071 H01L51/0072 H01L51/008 H01L51/0081 H01L51/0084 
H01L51/0085 H01L51/0089 H01L51/0094 H01L51/5012 H01L51/5036 H01L2251/308 H05B33/14

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种OLED器件，其具有至少一个发光层，所述发光层包括至少第一和第
二不同的主体材料，其中所述第一主体材料包括能够结晶的蒽衍生物，
并且所述第二主体材料包括不结晶的第二蒽衍生物，其中第一主体材料
的稳定性大于第二主体材料的稳定性，并且混合的第一和第二主体材料
降低了第一主体材料的结晶效果，并且相对于第一和第二主体材料混合
的稳定性得到改善。第二主体材料和发光材料的稳定性。
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